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软件来执行高级信号的解调与分析#

美国国家工程院院士"加州大学圣迭戈分校雅各布工程

学院著名教授和无线通信行业主席
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2这是加州大学圣迭戈分校第二次与是德科技合作演示高性
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想技术!例如雷达"光学无线通信和新兴无线标准#

加州大学圣迭戈分校为此项成果做出主要贡献的人员
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是德科技硬件"软件和技术支持的质量交口称赞#

是德科技副总裁兼互联网基础设施解决方案部总经理
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博士表示(2我们与加州大学圣迭戈分校持续

合作的成果!以及在毫米波技术领域彰显的优势!为
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行性提供了关键证据!尤其是固定宽带用例!这是很多预先

标准化工作的重点#我们将继续加大投入!推出创新的解决

方案!从而增强和促进下一代无线通信的发展#3
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簧片继电器获得最多好处
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如果合理使用!簧片继电器是非常可靠的器件#触点被

完全密封!不像电磁继电器的开放式触点!表面容易氧化或

被污染#实际上!继电器基本被认为是普通器件!很少有人

认真对待!所以使得其相对比较易损#本指引将帮助您在设

计中最大限度地提高其可靠性#

触点损坏

大电流或大功率冲击是最具破坏性并且最常见的触

点损坏原因#簧片继电器有最大电流!电压及功率规格#

功率指标就是触点闭合前的电压与闭合后初始电流的

乘积#
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的离散电容充放电效应会带来很大的冲击电流#

不能仅仅靠电源限流来保护继电器#这种限流需要时

间来反应!并且容性负载通常在电源的输出端#电阻限流是

最好的#

像容性负载充电产生的冲击电流一样!电容放电是更大

的问题!因为此时限流措施只有簧片触点与板卡上的线路加

起来的电阻#即使电容只充了很低的电压也能产生几十
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的时间!但可以对簧片继电器

带来很大损坏#

随着在某些应用中电压升高!冲击电流的影响会更大!

例如在耐高压测试后的电缆放电#储存于电容的能量等于
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如果你发现触点有粘合现象!轻轻拍一下又可以弹开!

或者释放时间变得比预期长!很可能是由于冲击电流产生的

触点轻微焊接#
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